LED工程師基礎能力培訓系列課程
【MOCVD】招生簡章
(主辦單位：國立中興大學
(協辦單位：台灣光電半導體產業協會(TOSIA)、台灣區照明燈具輸出業同業公會(TLFEA)、光電科技工業協進會(PIDA)、LEDinside、台灣中部科學園區產學訓協會
(課程簡介
◆目的:
配合政府對於綠能產業人才之需要，瞭解氮化銦鎵發光二極體之磊晶技術、高效率磊晶結構設計與量測分析之基礎能力與關鍵技術，有效導引LED相關人才的教育訓練，以縮短學用落差，並可提供企業界優良人才及在職進修，培訓後可參加「100年度LED工程師基礎能力鑑定」，提升LED專業人才素質及產業競爭力。
◆特色與優勢：
1. 經驗豐富的產業師資與大學相關系所教授共同授課。
2. 具備LED產業基本認識與光、電、熱學之基本知識，奠定LED光電產業人才中關鍵專業職務之共通職能基礎及發展能力指標。
3. 有意願報名參加「101年度LED工程師基礎能力鑑定」者，可藉此強化有機金屬氣相磊晶成長技術領域之知識。
· 報名資格：有志於從事LED領域工作者。
(參加辦法
◆上課地點：本校創新產業推廣學院雲平樓(台中市南區國光路250號)。
◆費    用：全期課程總共4,000元。(含講義及午餐)
1. 三人(含)以上一起報名，可享每人全期課程3,000元的優惠價。

2. 在學學生身分（請檢附證明）可享每人全期課程2,500元的優惠價。
3. 101年4月20日(五)前完成報名手續（包含繳交費用）者，可直接享有學生價再打9折【2,250】的優惠價。
4. 協辦單位會員於101年4月20日(五)前完成報名手續（包含繳交費用）者，可直接享有【2,000】的優惠價。
(培訓班資訊
	2012年5月5 日(六)

	有機金屬氣相磊晶成長技術(MOCVD)  (6小時)

	時間
	講題 / 講師

	09:00~10:30
	藍白光發光二極體元件原理與特性介紹
有機金屬氣相磊晶（MOCVD）設備與技術基礎原理
	林佳鋒 教授
中興大學材料系

	10:40~

12:00
	量子井發光結構原理(量子物理)
	林佳鋒 教授
中興大學材料系

	13:00~
15:00
	量產型MOCVD簡介

高亮度發光二極體磊晶結構設計與成長實務專題

- 圖案化基板磊晶技術

- InGaN/GaN量子井磊晶結構剖析
	楊仲傑 博士
中興大學材料系博士

	15:10~16:00
	材料分析、光譜分析、壓電場與
內部量子效率量測原理
	林佳鋒 教授
中興大學材料系


(主辦單位保留本培訓班內容及講師異動之權利(
◆報名方式

1. 即日起至開課前二天完成報名及繳費手續，額滿截止。
2. 親自報名：請至國立中興大學雲平樓1樓企劃行銷組辦理並繳費。

3. 傳真或通訊報名：下載報名表填妥後，傳真或郵寄至本校，並於開課前繳清費用。

4. 本校將於課程前二天，Email上課函或使用電話通知本人，未收到者請主動與本校聯絡，謝謝您的配合！
◆繳費方式
1. 現金繳費請至國立中興大學雲平樓1樓企劃行銷組。
2. 匯票─受款人請填「國立中興大學」，“掛號”郵寄方式繳費並附報名表影本，正本須於正式上課時繳交。
►匯票抬頭─國立中興大學（請寫全名）。
►郵寄地址─40227台中市區國光路250號創新產業推廣學院企劃行銷組收。
3. 課前請詳閱簡章之課程內容或利用課程諮詢電話，上課前因故退訓，依本校「國立中興大學推廣教育班學員退費及延期就讀辦法」規定。
◆聯絡電話：04-22855506、傳真電話：04-22855507。
◆開班單位保留是否開班之權利。
